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Sposéb wykonywania izolacji maszyn wysokiego napiecia
przy zastoscwaniu izolacyjnych folii syntetycznych o obnizonej opornosci
powierzchniowej

Patent trwa od dnia 14 lutego 1962 r.

Wynalazek dotyczy zastosowania folii izola-
cyjnych o obnizonej opornoéci powierzchniowej
do izolacji maszyn wysokiego napiecia. Obnize-
nie opornos$ci powierzchniowej folii uzyskuje sie
przez metalizacje powierzchni lub pokrycie jej
grafitem koloidalnym, lakierami pélprzewodzg-
cymi itp. :

Pokrywanie powierzchni moze byé jedno lub
dwustronne i moze by¢ dokonane na folii przed
wykorzystaniem jej do izolowania, badz tez po
natozeniu kazdej warstwy izolacji na cewke
(pret) maszyny. Folie izolacyjng stosuje sie
w postaci tasSm, badz tez w postaci arkuszy,
przy czym w tym ostatnim przypadku obnizenie
opornoSci musi byé jednokierunkowe, wzdluz
boku cewki (preta) maszyny. To ostatnie uzys-

*) Wlasciciel patentu o§wiadczyl, ze tworca
wynalazku jest mgr inz. Waldemar Caban.

kuje sie przez pasmowe nakladanie warstw
polprzewodgigych oddzielonych od siebie waska
szczeling izolacyjna.

Przyczyng ograniczonego dotychczas zastoso-
wania folii izolacyjnych do izolowania maszyn
elektrycznych wysokiego napiecia byla niska
odporno$¢ folii na jonizacje. Do zapoczatkowa-
nia jonizacji, oprécz dostatecznie wysokiego na-
prezenia dielektrycznego, potrzebne jest mini-
malne napiecie zaptonu, wahajgcego sie w gra-
nicach 200... 250 V. Przez zastosowanie folii izo-
lacyjnych o obnizonej opornoSci uzyskuje sie
mozliwo$§é podziatu calej izolacji na szereg kon-
densatoréw, z ktoérych kazdy posiada napiecie
wlasne nizsze od wymienionego napiecia za-
plonu, przy znamionowych warunkach pracy
maszyn. W ten sposéb folia nie jest narazona na
wplyw Jjonizacji.

Na rysunku uwidoczniono dwa przyktady za-
stosowania wynalazku.



Fig. 1 i 2 przedstawiaja przyklad gastosowania
folii izolacyjnych w postaci taS§m., o obnizo-
nej opornosci powierichiiioWej do izolacji ma-
szyn wysokiego napigcia.

w pl?z’ykladzie tym izolacje gléwnag stanowi
30 warstw ta$my tereftalowej 1, metalizowanej
jednostronnie. Izolacja ta z zewnatrz chronio-
‘na jest warstwg laminatu szklo-epoksydowego 2.
Od strony wyprowadzen czolowych uzwojen
izolacji z folii metalizowanej zakonczona jest
stozkowo (3). Optymalng diugo§é stozka dobie-
ra sie tak, aby pojemno$§é wszystkich warstw
byla jednakowa. Dalsza cze§é¢ izolacji czolowej
wykonuje sie taSmg z kauczuku silikonowego,
lub inng znana metods.

Fig. 3 i 4 przedstawiajg przyklad izolowania
cewek maszyn wysokiego napiecia folig terefta-
lowa metalizowang pasmowo.

‘W tym przypadku izolacja gléwna 5 stosowana
jest tylko w czeSci prostej cewki i zakarczana
jest stozkowo (3) obustronnie. Warstwy ochron-
ne wykonane sg analogicznie do poprzedniego
przyktadu. Izolacja obu czét wykonana jest ta§-

ma z kauczuku silikonowego lub dowolng zna-
na metoda.

Fig. 5 przedstawia arkusz folii metalizowanej
pasmowo. Im mniejsza szeroko§¢ pasma i szcze-
liny izolujgcej, tym wlasnos$ci izolacji sg lepsze.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wykonania izolacji maszyn wysokie-
go napiecia przy zastosowaniu izolacyjnych folii
syntetycznych o obnizonej oporno$ci powierzch-
niowej, znamienny tym, ze folie o obnizonej
opornoéci powierzchniowej otrzymanej przez po-
krycie ich powierzchni w znany sposéb materia-
tami przewodzacymi, lub pélprzewodzacymi,
naklada sie na element izolowany tak, aby
uzyskaé podzial calego ukladu izolacyjnego war-
stwowego na szereg kondensatoré6w o napigciu
roboczym nizszym od 200 V, tj. nizszym od mi-
nimalnego napiecia zapoczatkowania jonizacji
(zaptonu) w powietrzu.
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